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統一入學測驗

電機類、資電類專業科目
（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：（第1至25題）
　　　
1.
兩電壓v1(t)＝8cos(20πt＋13()V及v2(t)＝4sin(20πt＋45)V，則兩電壓之相位差為多少度？　(A)58　(B)45　(C)32　(D)13。
概論
　　　
2.
下列有關半導體之敘述，何者正確？　(A)當溫度升高時本質半導體的電阻會變大　(B)P型半導體內電洞載子濃度約等於受體濃度　(C)外質半導體中電洞與自由電子的濃度相同　(D)N型半導體內總電子數大於總質子數。
二極體
[image: image110.png]


　　　
3.
下列敘述何者正確？　(A)紅外線LED可發紅色可見光　(B)LED發光原理與白熾鎢絲燈泡相同　(C)矽二極體之障壁電壓即為熱當電壓(thermal voltage)　(D)矽二極體於溫度每上升10C，其逆向飽和電流約增加一倍。
二極體
　　　
4.
如圖(一)所示之理想二極體整流電路，若Vo之平均值為39.5V，RL＝10kΩ，Vi＝100sin(100πt)V，Vo之漣波電壓峰對峰值為1V，則C值約為多少μF？　(A)2　(B)40　(C)120　(D)360。
二極體之應用電路
　　　
5.
承接上題，若變壓器匝數比N1/N2＝x，則x約為何？　(A)5.5　(B)4.5　(C)3.5　(D)2.5。
二極體之應用電路
　　　
6.
單相中間抽頭變壓器型二極體全波整流電路中，其輸出電壓平均值為50V，負載為純電阻，則每個二極體之逆向峰值電壓(PIV) 約為多少伏特？　(A)173　(B)157　(C)79　(D)50。
二極體之應用電路
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7.
NPN型BJT工作於飽和區時，下列敘述何者正確？　(A)適合作為訊號放大　(B)集極電流與基極電流成正比　(C)相同集極電流下，BJT消耗功率比工作於主動區小　(D)基-射極與基-集極間均為逆向偏壓。




雙極性接面電晶體
　　　
8.
PNP型BJT工作於主動區時，其射極電壓(VE)、基極電壓(VB)及集極電壓(VC)之大小關係為何？　(A)VE＞VB＞VC　(B)VB＞VE＞VC　(C)VB＞VC＞VE　(D)VC＞VB＞VE。
電晶體直流偏壓電路
　　　
9.
如圖(二)所示之電路，若BJT之β＝100，基-射極電壓VBE＝0.7V，則Vo約為多少伏特？　(A)3.6　(B)4.5　(C)5.5　(D)6.4。



電晶體直流偏壓電路
　　　
10.
承接上題，VCE約為多少伏特？　(A)2.31　(B)3.37　(C)4.85　(D)5.21。
電晶體直流偏壓電路
　　　
11.
如圖(三)所示之放大電路，BJT之切入電壓VBE(t)＝0.7V，β＝100，熱當電壓VT＝26mV，交流等效輸出電阻ro＝∞，則Io/Ii約為何？　(A)92.34　(B)56.68　(C)48.42　(D)39.27。
電晶體放大電路
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　　　　　　　　圖(二)　　　　　　　　　　　　　圖(三)
　　　
12.
承接上題，Vo/Vi約為何？　(A)－95.3　(B)－57.6　(C)－48.9　(D)－30.5。
電晶體放大電路
　　　
13.
常作為射極隨耦器的電晶體組態為何？　(A)共射極組態　(B)共基極組態　(C)共集極組態　(D)共閘極組態。
電晶體放大電路
　　　
14.
下列有關常見的達靈頓電路(Darlington circuit)之特點，何者錯誤？　(A)高輸出阻抗　(B)高輸入阻抗　(C)高電流增益　(D)低電壓增益。



串級放大電路
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15.
下列敘述何者正確？　(A)變壓器耦合串級放大電路不易受磁場干擾　(B)直接耦合串級放大電路之低頻響應不佳　(C)直接耦合串級放大電路前後級阻抗容易匹配　(D)電阻電容耦合串級放大電路偏壓電路獨立，設計容易。
串級放大電路
　　　
16.
某N通道增強型MOSFET放大電路，MOSFET之臨界電壓(threshold voltage)Vt＝2V，參數K＝0.3mA/V2，若MOSFET工作於夾止區，閘-源極間電壓VGS＝4V，則轉移電導gm為多少mA/V？　(A)0.6　(B)1.2　(C)1.8　(D)2.4。
場效電晶體
　　　
17.
如圖(四)所示之電路，若MOSFET之ID＝2mA，臨界電壓Vt＝2V，則其參數K約為多少mA/V2？　(A)0.22　(B)0.31　(C)0.42　(D)0.54。



場效電晶體
　　　
18.
如圖(五)所示之放大電路，若MOSFET工作於夾止區，且轉換電導gm＝0.5mA/V，不考慮汲極交流等效輸出電阻，則Vo/Vi約為何？
(A)－1.6　(B)－2.5　(C)－6.8　(D)－12.3。
場效電晶體放大電路
　　　
19.
承接上題，Io/Ii約為何？　(A)750　(B)55　(C)－55　(D)－750。




場效電晶體放大電路
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　　　　　　　　　　　圖(四)　　　　　　　　　　　　　圖(五)
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20.
如圖(六)所示之理想運算放大器電路，R＝1kΩ，若V1＝1V，V2＝2V，V3＝3V，V4＝4V，則Vo為多少伏特？　(A)－2　(B)－1　(C)4　(D)7。




運算放大器
　　　
21.
承接上題，若V1＝－1V，V2＝2V，V3＝－3V時，Vo＝0V，則V4為多少伏特？　(A)－5　(B)－4　(C)4　(D)5。
運算放大器
　　　
22.
如圖(七)所示之電路，若Vi為峰值
[image: image8.wmf]3V
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之對稱三角波，則Vo之平均電壓約為多少伏特？　(A)－7.5　(B)－5　(C)5　(D)7.5。



運算放大器
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　　　　　　　　　　　圖(六)　　　　　　　　　　　　圖(七)
　　　
23.
如圖(八)所示之電路，R2＝2kΩ，VR＝－2V，若其上臨界電壓為4V，則R1約為多少kΩ？　(A)1.5　(B)2.8　(C)3.6　(D)4.8。
基本振盪電路
　　　
24.
承接上題，若R1＝R2＝2kΩ且VR＝2V，則其下臨界電壓為多少伏特？　(A)－8　(B)－6　(C)－4　(D)－2。
基本振盪電路
　　　
25.
下列有關555計時IC的控制電壓腳（第5腳）之敘述，何者錯誤？　(A)可改變輸出之電壓大小　(B)可改變輸出之振盪頻率　(C)可改變內部上比較器之參考電位　(D)可改變內部下比較器之參考電位。



基本振盪電路
	
[image: image11.emf]
	20.(C)　21.(C)　22.(C)　23.(A)　24.(B)　25.(A)


電機類專業科目(二)─電子學實習：（第26至40題）
[image: image112.png]


　　　
26.
如圖(九)所示之理想中心抽頭式全波整流電路，AC電源接於110V之市電，若變壓器之電壓規格：一次側為120V，二次側為0-12-24V。電阻R為1kΩ，則輸出電壓vo之峰值為何？　(A)
[image: image12.wmf]242V

　(B)
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　(C)
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二極體之特性及應用電路實驗
　　　
27.
下列有關整流濾波電路之敘述，何者正確？　(A)整流濾波電路之負載愈大，輸出漣波電壓愈大　(B)π型濾波電路之L值愈大，波形因數愈大　(C)RC濾波電路之負載相同時電容值愈大，輸出漣波電壓愈大　(D)全波整流電路之輸出漣波頻率與交流電源頻率相同。



二極體之特性及應用電路實驗
[image: image113.png]24V =




　　　
28.
如圖(十)所示之理想二極體電路，則vo/vi之轉移曲線為何？
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截波及箝位電路實驗
　　　
29.
BJT共射極直流偏壓實驗時，偏壓電路調整至最佳工作點，若測得之集極電流IC＝12mA，射極電流IE＝12.06mA，則此電晶體之β值為何？　(A)195　(B)200　(C)205　(D)220。
雙極性接面電晶體之特性實驗
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30.
如圖(十一)所示之電晶體電路，VCC＝15V，RB＝429kΩ，RC＝1.2kΩ，若VBE＝0.7V，VCE＝7V，則電晶體之β值約為何？　(A)152　(B)188　(C)200　(D)220。
電晶體直流偏壓電路實驗
　　　
31.
如圖(十二)所示之電路，VBE＝0.7V，β＝150，VCC＝15V，RC＝1.2kΩ，RE＝1kΩ，調整RB使IC＝4.2mA，則此時RB之值約為何？　(A)395kΩ　(B)360kΩ　(C)330kΩ　(D)312kΩ。
電晶體直流偏壓電路實驗
　　　
32.
下列有關BJT放大電路之敘述，何者錯誤？　(A)共射極放大器之電壓增益為負　(B)共集極放大器之電壓增益恆大於1　(C)分壓式偏壓放大電路之溫度穩定性較固定偏壓式佳　(D)共基極放大電路之電流增益最小。
電晶體放大電路實驗
　　　
33.
如圖(十三)所示之電路，電晶體β＝100，VBE＝0.7V，VCC＝15V，RC＝1kΩ，RE＝1kΩ，RB1＝120kΩ，RB2＝80kΩ，則IC之值約為何？　(A)4.80mA　(B)4.25mA　(C)3.56mA　(D)3.25mA。
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　　　　　　　　圖(十一)　　　　　圖(十二)　　　　　　圖(十三)



電晶體直流偏壓電路實驗
　　　
34.
下列關於串級放大器之敘述，何者正確？　(A)電阻電容(RC)耦合串級放大器所使用之電容(C)是用來作阻抗匹配　(B)由兩電晶體組成之達靈頓放大電路主要目的為增加頻帶寬度(bandwidth)　(C)變壓器耦合串級放大器所使用之變壓器可增加頻帶寬度　(D)直接耦合串級放大器可放大直流信號。
串級放大電路實驗
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35.
如圖(十四)所示之JFET自給偏壓電路，若飽和電流IDSS＝4mA，VDD＝12V，截止電壓VGS(OFF)＝－3.9V，則下列敘述何者正確？　(A)將RS短路時，量測之電流ID變小　(B)電阻RG愈大，則量測之電流ID愈大　(C)其偏壓VGS主要由電流ID與電阻RS之乘積決定　(D)當VDD增加至18V時，量測之電流ID會增大1.5倍。



場效電晶體之特性實驗
　　　
36.
如圖(十五)所示之共汲極放大器，VDD＝15V，下列敘述何者錯誤？　(A)輸出阻抗Zo＝RS　(B)輸入阻抗Zi＝RG　(C)電壓增益恆小於1　(D)輸出電壓與輸入電壓相位相同。
場效電晶體放大器電路實驗
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　　　圖(十四)　　　　　　　　　　　　　圖(十五)

　　　
37.
如圖(十六)所示之電路，實驗時其偏壓電源VCC＝15V，若輸入信號為振幅1V且頻率為1kHz之弦波電壓，則下列敘述何者正確？　(A)輸出信號為弦波信號且與輸入信號同相位　(B)輸出信號為弦波信號且與輸入信號反相　(C)輸出信號為方波信號且與輸入信號同相位　(D)輸出信號為方波信號且與輸入信號反相。
運算放大器應用電路實驗
　　　
38.
如圖(十七)所示之理想運算放大器電路，其偏壓電源VCC＝15V，則輸出電壓Vo為何？　(A)10V　(B)5V　(C)－2V　(D)－4V。



運算放大器應用電路實驗
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　　圖(十六)　　　　　　　　　　　圖(十七)
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39.
如圖(十八)所示之理想運算放大器電路，其偏壓電源VCC＝12V，輸入信號vi為振幅8V、1kHz之弦波信號，若不慎將圖中運算放大器之反相(－)輸入端與非反相(＋)輸入端互換連接，則輸出信號vo為何？　(A)與vi同相位之弦波信號　(B)與vi反相之弦波信號　(C)方波信號　(D)零電壓。
基本振盪電路實驗
　　　
40.
如圖(十九)所示之電路，若運算放大器之飽和電壓＋Vsat與－Vsat分別為12V與－12V，則輸出信號vo為何？　(A)峰值為6V之三角波　(B)峰值為12V之方波　(C)峰值為6V之方波　(D)峰值為12V之三角波。



基本振盪電路實驗
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　　　　　　圖(十八)　　　　　　　　　　　圖(十九)

資電類專業科目(二)─電子學實習：（第41至52題）
　　　
41.
下列有關一般指針型三用電表的敘述，何者正確？　(A)可測得交流電壓的頻率　(B)可測得兩交流電壓波形的相位差　(C)可測得交流電壓的有效值　(D)可測得交流電流的波形。
電子儀表
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42.
如圖(二十)電路所示，已知電晶體Q1工作在主動區，如果電晶體Q1溫度上升了，以下的回授過程分析，何者正確？　(A)IC減少→VX減少→VY減少→IC增加　(B)VX減少→IC減少→VY減少→IC增加　(C)IC增加→VY減少→VX減少→IC減少　(D)VY減少→IC增加→VX減少→IC減少。



電晶體直流偏壓電路實驗
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43.
右圖(二十一)為某生作實驗的電路圖，量Vo端波形時發現漣波因數太大，下列何者不是降低漣波因數的可行做法？　(A)將二極體反接　(B)增加電容C的值　(C)增加電阻RL的值　(D)增加Vi的頻率。

二極體之特性及應用電路實驗
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44
下列有關圖(二十二)電路之敘述，何者錯誤？　(A)靜態工作點必在直流負載線上　(B)直流負載線與交流負載線重合　(C)靜態工作點即電晶體在直流偏壓下的工作電壓與電流　(D)靜態工作點必在交流負載線上。



電晶體直流偏壓電路實驗
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45.
下列關於圖(二十三)電路的敘述，何者錯誤？　(A)若由Vout取信號輸出，此電路功能為相位落後電路　(B)若由Vo1取信號輸出，此電路功能為相位超前電路　(C)相位超前電路意指輸入信號相位超前輸出信號相位　(D)若由Vo1取信號輸出，此電路功能為高通電路。
基本振盪電路實驗
　　　
46.
關於運算放大器應用電路的實現，下列何者錯誤？　(A)利用運算放大器(OPA)實現非零電位檢測器時，OPA會工作於線性區　(B)利用運算放大器(OPA)實現微分器時，OPA會工作於線性區　(C)利用運算放大器(OPA)實現減法器時，OPA會工作於線性區　(D)利用運算放大器(OPA)實現反相放大器時，需使用負回授電路架構。



運算放大器應用電路實驗
[image: image118.png]


　　　
47.
圖(二十四)韋恩振盪電路中，Z1為R1與C1的串聯阻抗，Z2為R2與C2的並聯阻抗，下列何者錯誤？　(A)此電路為弦波振盪器　(B)電路之正回授由Z2與R4組成　(C)在電路中放大器電壓增益為
[image: image33.wmf]3
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　(D)此電路之迴路增益為
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124

ZZR

ZZR

´

＋

＋

。
基本振盪電路實驗
	
[image: image35.emf]
	43.(A)　44.(B)　45.(C)　46.(A)　47.(C)


　　　
48.
如圖(二十五)之雙準位截波電路，若Vi＝10sin(ωt)V，且D1與D2為理想的二極體，則Vo的輸出波形的電壓範圍應為多少？　(A)－8V至＋12V　(B)－8V至＋8V　(C)－12V至＋8V　(D)－12V至＋12V。



截波及箝位電路實驗
　　　
49.
如圖(二十六)電路所示，若要量測電晶體特性曲線，下列哪一個方塊的儀表安排是錯誤的？　(A)A為電流表　(B)B為電壓表　(C)C為示波器　(D)D為電壓表。
雙極性接面電晶體之特性實驗
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　　[image: image37.png]



　　　　　　圖(二十五)　　　　　　　　　　　　　　圖(二十六)

　　　
50.
如圖(二十七)所示的稽納穩壓電路中，採用VZ＝10V，功率Pz(max)＝500mW規格的稽納二極體(Zener Diode)，在此電路正常穩壓情況下，RL電阻值上限為多少？　(A)500Ω　(B)1kΩ　(C)2kΩ　(D)3kΩ。



二極體之特性及應用電路實驗
　　　
51.
下列有關圖(二十八)電路的敘述，何者錯誤？　(A)屬於無穩態多諧震盪器　(B)Vo輸出端可產生方波　(C)振盪週期可由被動元件調整　(D)VX輸出端可產生弦波。



基本振盪電路實驗
　　　
52.
在(1)半波整流電容濾波電路，(2)中間抽頭全波整流電容濾波電路，(3)橋式整流電容濾波電路的實驗中，當使用相同的110V，60Hz(fs)電源輸入，並採用110V/6V-0-6V變壓器、理想二極體與相同的電阻電容的元件。若Vm為峰值電壓，則下列有關輸出電壓的敘述，何者正確？　(A)前兩者漣波週期都是
[image: image38.wmf]s

1

f

　(B)三電路的實驗中，後兩者的漣波因數較大　(C)三電路的實驗中，其漣波有效值均相等　(D)前兩者的二極體峰值逆向電壓PIV都是2Vm。
二極體之特性及應用電路實驗
	
[image: image39.emf]
	　48.(B)　49.(D)　50.(A)　51.(D)　52.(D)




電機類、資電類專業科目(一)─電子學


1.
V1(t)＝8cos(20πt＋13°)＝8sin(20πt＋103°)，V2(t)＝4sin(20πt＋45°)


相位差Δθ＝103°－45°＝58°


2.
(A)當溫度升高時本質半導體的電阻會變小。


(C)外質半導體中電洞與自由電子的濃度不相同。


(D)N型半導體內總電子數等於總質子數。

3.
(A)紅外線LED不可發紅色可見光。


(B)LED發光原理與白熾鎢絲燈泡不相同。


(C)矽二極體之障壁電壓為0.6V～0.7V，熱當電壓(thermal voltage)為26mV。

4.
Vr(p－p)＝
[image: image40.wmf]dc
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5.
Vdc＝Vm－
[image: image42.wmf]r(pp)
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，Vm＝39.5V＋0.5V＝40V，
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6.
Vdc＝0.636Vm，Vm＝
[image: image44.wmf]50V
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≅78.6V，二極體的PIV＝2Vm＝157V


7.
(A)不適合作為訊號放大。


(B)集極電流與基極電流不會成正比。


(D)基-射極與基-集極間均為順向偏壓。

8.
VBE順向偏壓，VE＞VB，VBC逆向偏壓，VB＞VC，所以VE＞VB＞VC

9.
IB＝
[image: image45.wmf]10V0.7V9.3V
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IC＝βIB＝100×0.03mA＝3mA，Vo＝10V－3mA×1.2kΩ＝6.4V


10.
VCE＝10V－ICRC－IERE＝10V－3.6V－3.03V＝3.37V


11.
IB＝
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rπ＝
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Ai＝
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12.
Av＝
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13.
常作為射極隨耦器的電晶體組態為共集極組態。

14.
達靈頓電路(Darlington circuit)之輸出阻抗低。

15.
(A)變壓器耦合串級放大電路易受磁場干擾。


(B)直接耦合串級放大電路之低頻響應佳。


(C)直接耦合串級放大電路前後級阻抗不容易匹配。

16.
gm＝2K(VGS－VT)＝2 × 0.3mA/V2×(4V－2V)＝1.2mA/V


17.
VG＝12V×
[image: image52.wmf]200k
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VS＝ID×RS＝2mA × 0.5kΩ＝1V，VGS＝VG－VS＝6V－1V＝5V



ID＝K(VGS－VT)2，K＝
[image: image53.wmf]2mA
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18.
Av＝－gm(RD//RL)＝－0.5mA/V×(10kΩ//10kΩ)＝－2.5


19.
Ai＝
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20.
(1)計算V1，V2的輸出電壓：（此時V3，V4接地）


　Vo1＝(－1)×1V＋(－1)×2V＝－3V



(2)計算V3，V4的輸出電壓：（此時V1，V2接地）


　V＋＝
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(3)輸出電壓Vo＝Vo1＋Vo2＝－3V＋7V＝4V


21.
(1)計算V1，V2的輸出電壓：（此時V3，V4接地）


　Vo1＝(－1)×(－1V)＋(－1)×2V＝－1V



(2)計算V3，V4的輸出電壓：（此時V1，V2接地）


　V＋＝
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(3)Vo＝0V＝Vo1＋Vo2＝－1V＋－3V＋V4，V4＝4V


22.
V＋＝Vi×
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當V＋＞0V時，Vo＝＋10V，當V＋＜0V時，Vo＝－10V
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23.
VU＝
[image: image69.wmf]2

2

1

RR

()

R

＋

Vref＋
[image: image70.wmf]1

2

R

R

(＋Vsat)


4V＝
[image: image71.wmf]11

(R2k)R

(2V)(10V)

2k2k

W

WW

＋

－

＋

＋




R1＝1.5kΩ


24.
VD＝
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（圖形資料來源：Texas Instruments）


555計時IC的控制電壓腳（第5腳）不可改變輸出之電壓大小。
電機類專業科目(二)─電子學實習


26.
變壓器匝數比
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，變壓器次級圈電壓V2＝110V×
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因為變壓器為中心抽頭，所以Vrms＝11V



輸出電壓Vo(p)＝
[image: image76.wmf]2

Vrms＝11
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27.
(B)π型濾波電路之L值愈大，波形因數愈小。


(C)RC濾波電路之負載相同時電容值愈大，輸出漣波電壓愈小。


(D)全波整流電路之輸出漣波頻率為交流電源頻率的2倍。

28.
(1)Vi正半週時：



　Vi＜Vb，二極體OFF，Vo＝Vi


　Vi ( Vb，二極體ON，Vo＝Vb


(2)Vi負半週時：二極體OFF，Vo＝Vi

29.
IB＝IE－IC＝0.06mA，β＝
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IC＝
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β＝
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RB≅360kΩ

32.
(B)共集極放大器之電壓增益恆小於1。

33.
VTH＝
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IC＝βIB＝
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34.
(A)電阻電容(RC)耦合串級放大器所使用之電容(C)是用來隔離直流。


(B)由兩電晶體組成之達靈頓放大電路主要目的為增加電流增益。


(C)變壓器耦合串級放大器所使用之變壓器是用來作阻抗匹配。

35.
(A)將RS短路時，量測之電流ID變大。


(B)電阻RG愈大，不會改變量測之電流ID。


(D)當VDD增加至18V時，量測之電流ID不會增大。

36.
輸出阻抗Zo＝Rs//
[image: image89.wmf]m
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37.
(1)OPA開迴路增益為無限大，所以輸出電壓為正飽和或負飽和，故輸出信號Vo為方波。



(2)由於輸入信號Vi接至反相輸入端，故輸出信號Vo與輸入信號Vi反相。


38.
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39.
(1)假設Vo＝12V時，V＋＝＋12V×
[image: image91.wmf]1
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＝＋6V，當Vi＞6V時，Vo＝－12V。


(2)假設Vo＝－12V時，V＋＝－12V×
[image: image92.wmf]1

2

＝－6V，當Vi＜－6V時，Vo＝＋12V。


(3)所以輸出信號Vo為方波。

40.
(1)假設Vo＝12V時，V＋＝＋12V×
[image: image93.wmf]1

2

＝＋6V，當Vi＞6V時，Vo＝－12V。


(2)假設Vo＝－12V時，V＋＝－12V×
[image: image94.wmf]1

2

＝－6V，當Vi＜－6V時，Vo＝＋12V。


(3)所以輸出信號Vo為峰值12V方波。
資電類專業科目(二)─電子學實習


41.
(C)三用電表可測得交流電壓的有效值。

42.
電晶體Q1溫度上升了→IC增加→VY減少→VX減少→IC減少。

43.
將二極體反接無法降低漣波因數。

44.
直流負載線與交流負載線不會重合。

45.
相位超前電路意指輸出信號相位超前輸入信號相位。

46.
利用運算放大器實現非零電位檢測器時，運算放大器會工作於飽和區。

47.
電壓增益Av為1＋
[image: image95.wmf]3
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48.
(1)Vi正半週時：二極體D1OFF，D2OFF，Vo＝Vi－2V＝10V－2V＝＋8V



(2)Vi負半週時：二極體D1OFF



　Vi＋2V＜8V，二極體D2OFF，Vo＝Vi


　Vi＋2V≥8V，二極體D2ON，Vo＝－8V



(3)輸出電壓Vo的範圍為－8V～＋8V


49.
D應為電流表。

50.
IZ(max)＝
[image: image96.wmf]Z(max)
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IL(min)＝IS－IZ(max)＝20mA，RL(max)＝
[image: image99.wmf]10V
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51.
VX輸出端可產生三角波。

52.
(A)半波漣波週期為
[image: image100.wmf]s
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，中間抽頭波漣週期為
[image: image101.wmf]s
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。


(B)三電路的實驗中，後兩者的漣波因數較小。


(C)三電路的實驗中，其漣波有效值不相等。
[image: image102.wmf]試題分析[image: image103.wmf]
一、命題焦點：
●電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

命題平均分配於所有章節，其中以二極體之應用電路、電晶體直流偏壓電路、電晶體放大電路、運算放大器及基本振盪電路為主，命題包含理論綜合觀念與理論計算，其中第11、12題計算過程繁雜，學生需要花多一些時間，整體而言，難度適中。
●電機類專業科目(二)─電子學實習：

命題平均分配於所有章節，其中以二極體之特性及應用電路實驗、電晶體直流偏壓電路實驗、運算放大器應用電路實驗與基本振盪電路實驗為主，命題包含理論綜合觀念與理論計算，整體而言，難度適中。
●資電類專業科目(二)─電子學實習：

命題主要針對二極體、雙極性接面電晶及運算放大器應用電路等章節，並未平均分配於所有章節。命題以理論綜合觀念為主，計算部分較少，實際實習考題也不多，整體而言，難度偏易。
二、配分比例表：
	電機類、資電類

專業科目(一)電子學
	題

數
	電機類專業科目(二)

電子學實習
	題

數
	資電類專業科目(二)

電子學實習
	題

數

	概論
	1
	工場安全及衛生
	0
	工場安全及衛生
	0

	二極體
	2
	二極體之特性及應用電路實驗
	2
	二極體之特性及應用電路實驗
	3

	二極體之應用電路
	3
	截波及箝位電路實驗
	1
	截波及箝位電路實驗
	1

	雙極性接面電晶體
	1
	雙極性接面電晶體之特性實驗
	1
	雙極性接面電晶體之特性實驗
	1

	電晶體直流偏壓電路
	3
	電晶體直流偏壓電路實驗
	3
	電晶體直流偏壓電路實驗
	2

	電晶體放大電路
	3
	電晶體放大電路實驗
	1
	電晶體放大電路實驗
	0

	串級放大電路
	2
	串級放大電路實驗
	1
	串級放大電路實驗
	0

	場效電晶體
	2
	場效電晶體之特性實驗
	1
	場效電晶體之特性實驗
	0

	場效電晶體放大電路
	2
	場效電晶體放大器電路實驗
	1
	場效電晶體放大器電路實驗
	0

	運算放大器
	3
	運算放大器應用電路實驗
	2
	運算放大器應用電路實驗
	1

	基本振盪電路
	3
	基本振盪電路實驗
	2
	基本振盪電路實驗
	3

	
	
	
	
	電子儀表
	1

	合計
	25
	合計
	15
	合計
	12
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四技二專
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圖(一)
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圖(八)
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圖(九)
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圖(十)
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圖(二十)
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圖(二十一)
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圖(二十二)
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圖(二十三)
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圖(二十四)
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圖(二十七)





�


圖(二十八)
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休息一下！看我一眼，茅塞頓開
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◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。
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